
“纪念黄昆先生诞辰 100 周年暨半导体学科发展研讨会”  
 

2019 年是世界著名物理学家、中国固体和半导体物理学奠基人之一，黄昆先

生诞辰 100 周年。中国科学院半导体研究所、北京大学和中国物理学会联合举办

“纪念黄昆先生诞辰 100 周年暨半导体学科发展研讨会”，将于 2019 年 9 月 1-3

号在北京西郊宾馆召开。9 月 1 日报到，9 月 2 日上午举行黄昆先生诞辰 100 周

年纪念会，9 月 2 号下午到 3 号上午召开半导体学科发展研讨会。会议筹备委员

会和组委会诚挚邀请大家参加此次会议，如果您希望在研讨会上做交流报告，请

于 5 月 15 日前用邮件告知（王开友：kywang@semi.ac.cn），会议筹备委员会和

组织委员会将根据情况，尽可能安排。具体日程随后通知。 

非常感谢， 

祝一切顺利！ 

 

会议联系人: 郭纯英  手机：13651072080  Email: guocy@semi.ac.cn 

            

会议筹备委员会：郑厚植 院士（主任）、秦国刚 院士、甘子钊 院士、朱邦芬 院

士、夏建白 院士、李树深 院士， 王开友 研究员（秘书） 

会议组织委员会：杨富华、王开友、戴伦、谷冬梅、郭纯英 

 


